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- Probenpräpara�on für ausgewählte Anal�k und deren 
Durchführung

- Literaturrecherche zu fotosensi�vem Glas mit Schwerpunkt 
dielektrische Eigenscha�en in Hochfrequenzananwendungen

- Auswahl und Bes�mmung prozessrelevanter Kenngrößen 

Dielektrizitätszahl  und den Verlus�aktor tan möglichst gering zu halten.

- Bes�mmung dielektrischer Eigenscha�en als Funk�on der 
Temperatur

- Schri�liche Dokumenta�on und Interpreta�on der Ergebnisse 
sowie Präsenta�on

Teilaufgaben:

Beginn nach Vereinbarung

Ausgehend von einer am FG ANW etablierten Glaszusammensetzung des 
fotostrukturierbaren Glases FS21 ist eine stufenweise Subs�tu�on des 
SiO  Gehaltes durch B O  vorzunehmen. Entsprechende Gläser sind 2 2 3

herzustellen und hinsichtlich ausgewählter, für den 
Fotostrukturierungsprozess relevanter Kenngrößen zu charakterisieren. 
Zusätzlich ist der Einfluss auf , tan mit Temperturabhängigkeit 
darzustellen. Die Ergebnisse sind mit Bezug auf strukturelle Einflüsse zu 
disku�eren.

- Planung und Durchführung von Glasschmelzversuchen

Fotosensi�ve Gläser werden in vielen Bereichen der Mikrotechnik für 
fluidische, mechanische oder op�sche Anwendungen eingesetzt. Für den 
Einsatz als geometrisch strukturiertes Substrat in integrierten 
Schaltkreisen im Hochfrequenzbereich sind die dielektrischen 
Eigenscha�en von hohem Interesse. Ziel ist es, die rela�ve
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